®YXIKH HAEKTPONIKQN AIATAZEEQN (8° E€aunvo ZEM®E)
Métpnon 6wwtdlemv pécm® TOL OLIIKTVOV
Aataén NMOSFET

Ymv doknon avt) Ba petpnoete eva mpaypatikd tpaviictop NMOSFET cuvoedpevol
LEG® TOV JLAOIKTVOV LE LETPNTIKO GVGTNHA TTOV givat eykatactnuévo oto MIT.
EmiléEre to MOSFET pe pufkog kavaiiov 3 um.

1) Na mépete 115 yopoakmplotikés Ing(Vpg) petapdiroviog v Vpg amo 0 péypt

4V pe frpo 50 mV. Na mépete ovTtég TG XOpOKTNPLOTIKEG EYOVTOG TNV TaoT Vs
cav mapaperpo. H Vgg vo potafairerar amo 0 péyxpt 4 V pe prpo 1V. H tdon
petaEh mMYNG KOl VTOGTPOUOTOS GE OAeg TG mopomdve petproelg VgR=0.
Awkpivate v ypappikn meproyn kot v mepoyn képov MOSFET. Kpateiote

TO, ATOTEAEGLLOLTOL TTOV TTPOLTE.

2) Mmopeite otnv ocvvéyelo va mapete 116 xopoakmmplotikés Ins(Vgs) (Vgs » 0 —
4V, 50mV) ypnoyonoidvtog cav mopauetpo mv Vpg (0 — 4V pe frpa 1 V).
Kpateiote ta anmoteAéopato TV LETPCEWMV.

3) Ymoloyiote otV ouLVEXEL TNV TAON KATOPAioL TOL Tpaviictop. Mmpeite va
ypnooromoete 2 pedddovg
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H oyéon avt) oydel pe KaAn mpoceyylon otV YPOUUIKN TEPLoy] Attovpyiag g

duataéng (cvpPovievteite TIG CNUEIDOGELS TOL HLOOLLOTOG).

Bnua 1 Ocwpeiote po pukpn tip tov Vpg=50 mV wote va woyder n oxéon (1).
Kpataovrag otabdepr v tipun g Vpg ndpte v yoapaxmpiotikny Ing(Vgs) (Vgs » 0

— 4V, 50mV) Kot 6YeA0TE TO ATOTEAEGUATO OE YPUUUKOVS AEOVEG,.



Brjua 2 H gvbeio mov mpokdmtel v @épete v epamtopévn evbeion g KOpmOANg
mov petpnoate 0.5 V mave amo v TN NG TAoNG MOV OVTIIGTOXEL G UNOEVIKO
pevpa avtimpoomnrevel v (1). Xto onueio mov n gvbeio avt téuvel Tov opldvTio

d&ova Eyovpe TNV TN TG TAONG KOTOPALOL.

(Mmopeite avti va Bswprioete v oavbaipetn Tty tov 0.5V va Bpeite amo v
KOUTOAN NG Stay@ytpndmtog v tdon Vgg Tov 1 Soy@ydtnta yivetal pHéylot.
2yedldote Aomdv TV cuvaptnon dayoypdmtos pe 10 Vgg Kot Bpeite mov yiveron

HEYIOTN. TNV TN OVTN TNG TAGNG PEPTE TNV EPATTOUEVT.)

[Tapatpnon

[Mapatmpeiote 0TL Yo peyddeg TipéG Tov Vg N KOUTOAN LETPTONG TEPVAEL A0 KATM
amo TNV €QAmTOopéVn mov yopacate. Avtd ogeiletal 6To OTL 1 €UKIVNGIKL 7OV
enpaviletor oty oyéon (1) oev eivor oty mpaypatikdTNTe oTOOEP OALA
ghattovetor kabag avEdver 1 Vgg. Ipdypott n tipn g evkivnoiog elattdvetan
KaOdC ta mAekTpdvio ‘ompdyvovtol om0 TO KABeto mAekTpwkd medio otV

dtempdveto Si/Si02 av&dvovtag Tig GKEIATELS TOL VPIGTAVTOL OTO QVTHV.

B) Mia oebtepn péBodog vmoroylopov g TaoMg KAT®@Aiov pmopel va yivel

BepdVTOG TNV TOPAKAT® GYECT) TOL 1GYVEL GTNV TEPLOYN KOPOUL.
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H oyéon avt) (BA. Enueidoeig pabnuotoc) 1oyvel otny TEPLoyn KOPov OTOL TO PEVLLLO

elvat otabepo.

Bruo 1 Oswpeiote Aomodv o tipm g téons Vpg (3V) mov oo Tig xopaKTnplotikés

TOL TNPATE 6TO epATNHa 1 1 dtdTasn etvor o€ KOPO Yo OAeG TIg TIES TOV V(5.



[Mohwote pe Vpg=3V v ddtaén kot mdpte v yopoaktnportiky IDS(Vg)
uetafdrrovtag 1o Vg omo 0 puéxpt 4V pe frjpa 50 mV.

Bipo 2 Xxedidote akolovbwg ™ +//,s (Vgg) Ko dgite mov avtr TEUVEL TOV

optlovtio dEova. Zuvayete TNV TN TNG TAOTG KOTOEAIOV.

4) EmavaidPete 10 gpotnuo (3A) yio vrwoAoylopd TG TAONS KATOEAIOL TOV
tpaviictop aAAGlovtag TNV T TOL SVVOULKOD TOV LVROGTPAOuAToS Vi ano 0V
oe -1V kot -2V. Yrnoloyiote v 1d0oM KOTOEAIOL OTIS TEPWMTOOELS avTES. T1

napotnpeite ?
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Awdtaén 61060v p-n

Yvvoebeite pe to weblab Tov MIT kot emAéEte v diodo p-n.

Metaparirovtag v Taom ota dkpa g 0160ov amo -1 oe 1V perpnote to depyduevo
pedaL.

Yyedudote Vv yopaxktnplotikny -V o ypappikovg aEoveg kot nuloyapOpkods AEovec.
A@ov mhpete To. Sedopéva OmO TO EPYOCTNPLO OYEOIAOTE Kol HOVOL GOG TIS TOPATAVED

KOUTOAEG,.

H 1davikn yopaktnpiotikn g dtddov givat

I=1 (""" 1) A3)

JVYKpivaTe TO OTOTEAEGLLOTA TTOV TNPATE LE TNV 10AVIKY| YXopoakTnplotiky o). (3). [ va
Bpeite Vv 18avikn YopoKTNPLoTIKY Ppeite 10 avtioTpo@o pevpo KOPOL OmO TV

TEPAATIKN GOG KOUITOAN.

YxoAbote TOOVEC OTOKAICELS GTO OPYIKO TUNHO TNG XAPOKTNPLOTIKNG (Tptv eppavicbel
APPSO POVOUEVO KOPOL TOL PELUOTOC GTNV YOPOKTNPLOTIKN) OO0 TNV WO0VIKN
xopokTNPoTiKy. o to apyikd avtd TUAUO TG YOPOKTNPIOTIKAG AdPete vrdyn 10
QOVOLEVO YEVEGTG ETOVAGVVOEGNG POPEDV GTNV TTEPLOYN] ATOYOLUVOONG. AvatpéEte GTOV

OLVTEAEGTI] 10€ATOTNTOG.

Mo peyodvtepeg tipég g tdong epeoviletal eavopevo gAa@pov KOPOV GTO PELU
(ehattdvetar o puBUOG avENong Tov PEVUATOG PE TNV TAoM OTavV GLYKPIvETE TNV
Be@pPNTIKN 1OVIKN YOPOKTNPLOTIKY TS 01000V LE TIC LETPNOELS GG,

[Tapatnpeiote 10 oIV YOPOKTINPIOTIKN GOC KOL EPUNVEVCTE TO UE PAON TIC GEPLOKES

AVTIGTAGELS TNG O1O00V.
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